
2023-01-21

1

2023-01-21 1

Egzamin konkursowy Studium Talent przeprowadzony zostanie 

11 lutego 2023 we Wrocławiu   w auli budynku D-20  
(budynek Politechniki Wrocławskiej przy pl. Grunwaldzkim)

początek egzaminu   o godz.11 , zakończenie o godz. 13.

Uroczyste zakończenie tej edycji Studium Talent odbędzie się 

16 marca o godz. 16 w Auli PWr

( budnek A-1 Wybrzeże Wyspiańskiego 27)

Podczas gali zostaną wręczone dyplomy dla najlepszych uczestników 
konkursu. Pozostałym uczestnikom, którzy otrzymali ocenę pozytywną z 
egzaminu dyplomy zostaną wręczone  po zakończeniu gali .

Sieć blendy cynkowej  (ZnS, GaAs)
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Przewodnictwo  domieszkowe - donorowe
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Zależność przewodnictwa od temperatury
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Przewodnictwo  domieszkowe - akceptorowe
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Zależność przewodnictwa od temperatury
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Złącze p - n
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Absorpcja światła

Bateria słoneczna

2 eV – 1 mm

4 eV – 0.5mm

Wydajność ok. 30 %

Jak zwiększyć zakres absorbowanego widma ?

Spodziewana wydajność 40 %
Kropki kwantowe
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MOSFET


